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METHOD FOR HI GH FREQUENCY TUNI NG AN ELECTRI CAL DEVI CE,
AND A PRI NTED CI RCU T BOARD SU TABLE THEREFOR [err]
Abstract: The invention relates to a nethod for
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(54) Title: METHOD FOR HIGH-FREQUENCY TUNING AN ELECTRICAL DEVICE, AND A PRINTED CIRCUIT BOARD
SUITABLE THEREFOR

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HF-ABSTIMMEN EINER ELEKTRISCHEN ANORDNUNG SOWIE EINE HIERZU
GEEIGNETE LEITERPLATTE

(57) Abstract: The invention relates

to a method for high-frequency tuning
L,.3 \ l}S\ a high-frequency plug connector (1),
comprising a printed circuit board (3)
that has both contact points (21-28) for
high-frequency contacts as well as contact
points (31-38) for insulation displacement
contacts. FEach contact point (21-28) for
the high-frequency contacts is connected to

36+

33 - one respective contact point (31-38) for the
insulation displacement contacts. Capacitive
couplings, which cause a near-end crosstalk,

21 - occur between the high-frequency contacts.
At least one first conductor path (46), which

327 is connected on only one side to a contact
point (26) of an electrical contact, is situated

23 ] on the printed circuit board (3) that, together

31_ with at least one second conductor path

(44), which is situated on and/or in the
printed circuit board (3), forms a capacitor
(C46). At least one frequency-dependent
22 2 4 f L,. 4 l+6 / ‘ parameter of the device is measured, and this

frequency-dependent parameter is compared
to a set parameter and, according to on a
difference between the two, the conductor

path (46) that is contacted on one side is partially removed or completely separated.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum HF-Abstimmen eines HF-Steckverbinders (1), umfassend eine
Leiterplatte (3), wobei die Leiterplatte Kontaktstellen (21-28) fiir HF Kontakte und Kontaktstellen (31-38) fiir Schneid-Klemm-Kon-
takte umfasst, wobei jeweils eine Kontaktstelle (21-28) fiir die HF-Kontakte mit jeweils einer Kontaktstelle (31-38) fiir die Schneid-
Klemm-Kontakte verbunden ist, wobei zwischen den HF Kontakten kapazitive Kopplungen auftreten, die ein Nahnebensprechen
verursachen, wobei mindestens eine nur einseitig mit einer Kontaktstelle (26) eines elektrischen Kontaktes verbundene erste Leiter-
bahn (46) auf der Leiterplatte (3) angeordnet ist, die mit mindestens einer zweiten auf und/oder in der Leiterplatte (3) angeordneten
Leiterbahn (44) einen Kondensator (Cyg)
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bildet, wobei mindestens ein frequenzabhingiger Parameter der Anordnung gemessen wird, der frequenzabhingige Parameter mit

einem Soll-Parameter verglichen wird und in Abhéngigkeit von der Abweichung die einseitig kontaktierte Leiterbahn (46) teilweise
entfernt oder durchtrennt wird.



